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【公開日】令和3年5月6日(2021.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2021-021
【出願番号】特願2019-198948(P2019-198948)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   25/00     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月24日(2021.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子（１１）を有する複数の半導体モジュール（１０，１１０，２１０，３１０
，４１０）と、
　上記複数の半導体モジュールに電気的に接続されるコンデンサモジュール（２０）と、
を備え、
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれは、上記半導体素子を内蔵する本体部（１２）
と、上記半導体素子を電源（Ｂ）の正極側に電気的に接続するための正極端子（１３Ｐ）
と、上記半導体素子を上記電源の負極側に電気的に接続するための負極端子（１３Ｎ）と
、上記本体部に内蔵され上記半導体素子に流れる電流を検出する電流センサ素子（１４）
と、を有し、上記正極端子及び上記負極端子がいずれも上記本体部のうち上記コンデンサ
モジュールに対向する対向面（１２ａ）から上記コンデンサモジュールに向けて突出して
おり、
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれにおいて、上記正極端子及び上記負極端子と、
上記半導体素子と、上記電流センサ素子は、この順で上記コンデンサモジュールから遠ざ
かる並び方向に配置されている、電力変換装置（１，１０１，２０１，３０１，４０１）
。
【請求項２】
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれは、上記半導体素子を電力機器（Ｍ）に電気的
に接続するための出力端子（１３Ｏ）を備え、上記出力端子が上記本体部から上記並び方
向に突出している、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれには、上記半導体素子としての、上記電源の高
電位側端子に電気的に接続された上アーム半導体素子（１１ｕ）と、上記電源の低電位側
端子に電気的に接続された下アーム半導体素子（１１ｄ）と、が設けられており、上記上
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アーム半導体素子と上記下アーム半導体素子と上記電流センサ素子が上記並び方向の一直
線上に配置されている、請求項１に記載の電力変換装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様は、
　半導体素子（１１）を有する複数の半導体モジュール（１０，１１０，２１０，３１０
，４１０）と、
　上記複数の半導体モジュールに電気的に接続されるコンデンサモジュール（２０）と、
を備え、
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれは、上記半導体素子を内蔵する本体部（１２）
と、上記半導体素子を電源（Ｂ）の正極側に電気的に接続するための正極端子（１３Ｐ）
と、上記半導体素子を上記電源の負極側に電気的に接続するための負極端子（１３Ｎ）と
、上記本体部に内蔵され上記半導体素子に流れる電流を検出する電流センサ素子（１４）
と、を有し、上記正極端子及び上記負極端子がいずれも上記本体部のうち上記コンデンサ
モジュールに対向する対向面（１２ａ）から上記コンデンサモジュールに向けて突出して
おり、
　上記複数の半導体モジュールのそれぞれにおいて、上記正極端子及び上記負極端子と、
上記半導体素子と、上記電流センサ素子は、この順で上記コンデンサモジュールから遠ざ
かる並び方向に配置されている、電力変換装置（１，１０１，２０１，３０１，４０１）
、
にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
（実施形態５）
　図８に示されるように、実施形態５の電力変換装置４０１は、各半導体モジュール４１
０の構成が実施形態４のものと相違している。この電力変換装置４０１において、各半導
体モジュール４１０は、本体部１２に内蔵されている２つの半導体素子１１が第２方向Ｙ
に並置されるように構成されている。
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